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中文摘要 本发明涉及一种纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法,可实现材料和结构的定区域定尺寸加工
制备,属于金属氧化物材料制备和半导体器件制造工艺技术领域。该方法以纯锡为原材料,通过
电子束辐照氧化的物理机制,制备出纳米晶粒的二氧化锡材料或含有二氧化锡的复合材料以及
含有上述材料组织的特殊结构,其中二氧化锡的晶粒尺寸分布可达3～15nm。本发明基于电子
束与材料的物理交互作用,不同于以往的化学合成方法,制备过程简单,可控性强,可实现在微小特
定区域内二氧化锡纳米材料及复合材料的制备,亦可实现含二氧化锡的特殊结构的制造,为二氧
化锡材料合成和微型器件制造提供切实可行的方法,解决现有化学技术方法中存在的工艺复
杂、杂质残留等...

公开日期 2012-09-05

语种 中文

专利申请号 CN102653414A

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66232]  

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式
GB/T 7714

刘志权 and 李财富. 纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法. 2012-09-05.

纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法

文献类型：专利

入库方式： OAI收割

来源：金属研究所

其他版本

浏览

110
下载

0
收藏

0

» 欧盟学术资源开放存取平台 » CALIS高校机构知识库 » 台湾学术机构典藏 » 香港机构知识库整合系统 网站地图 意见反馈

 版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护： 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace


发送邮件


0931-8270076

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号

http://www.irgrid.ac.cn/
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/327269
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/399972
http://www.irgrid.ac.cn/
http://www.irgrid.ac.cn/repository-list
http://www.irgrid.ac.cn/simple-search
http://www.irgrid.ac.cn/browse-author
http://www.irgrid.ac.cn/register
http://www.irgrid.ac.cn/simple-search?query1=%E5%88%98%E5%BF%97%E6%9D%83+and+%E6%9D%8E%E8%B4%A2%E5%AF%8C&field1=dc.contributor.author&advanced=false
http://210.72.142.130/handle/321006/66232
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/399972
http://ir.imr.ac.cn/
http://www.openaire.eu/
http://ir.calis.edu.cn/
http://tair.org.tw/
http://hkir.ust.hk/hkir
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/649340?mode=full
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/649340?mode=full
http://www.cas.cn/
http://www.llas.ac.cn/
http://www.nieer.cas.cn/
http://www.cspace.org.cn/
http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=62010202001088

